
概 要

DMS935Eシリーズは、 NPN型高周波トランジスタと回路負
荷素子（定電流素子）を内蔵し、CCDの高性能化に対応した小
型複合素子です。従来回路に比べ部品を削減 (コンデンサ1個
／抵抗3個 )するとともに、小型パッケージの採用により、実
装面積の縮小(実装面積約1/3)を実現しています。

特 長

• 1パッケージに2素子内蔵（Tr + CCD負荷素子）

•定電流源に外部電源を必要とせず、電源ノイズに影響を受けない

•部品点数の削減によりコストダウン、実装面積を軽減

• Pbフリー、ハロゲンフリーに対応した環境に優しい商品

用 途

CCD出力回路用

ラインナップ

このカタログの記載内容は平成22年9月22日現在のものです。
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CCD出力回路に最適

CCD出力用 複合素子 DMS935Eシリーズ
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参考回路例

DMS935E* 使用時従来回路（NPN + NPN）
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